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Teilenummer HGTD3N60C3S9A

CHersteler AMISemiconductor / ON Semiconductor
Beschvebung GBT60OVEAIWTOZS20A
Kategore Diskrete Halbletterprodukte > TransistorenIGBTsEnzel
Ctelstaws Requie For Quote & Check Stock
Spamnung - Kollektor-EmitterDurchbruch (max) 600V
VCE(on) M) @ Vge, k6 NV,

Supplier Device-Gehause TO-252AA
Serie -
Leistung - max 33W

Eingabetyp Standard
IGBT-Typ -
Gate-Ladung 10.8nC

Strom - Kollektor (Ic) (max) 6A
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